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Przedmiotem wynalazku jest opornik fotoelektryczny
o obudowie hermetycznej wypelnionej gazem przezna-
czony zwlaszcza do ukladow generatoréow impulséw pi-
toksztattnych.

Dotychczas znane sa oporniki fotoelektryczne posia-
dajace obudowe hermetyczna wypelniona gazem obo-
jetnym wylacznie dla ochrony oporowego elementu fo-
toczulego przed wplywami atmosferyoznymi. W celu
otrzymania zmian opomo$ci takiego opornika foto-
elektrycznego malezy naswietla¢ go przy pomocy zew-
netrznego zrédla promieniowania.

Celem wynalazku bylo opracowanie odmiennego do-
tychczas mieznanego opornika fotoelektrycznego, dla
ktérego miepotrzebne jest zewngtrzne zrédio  promienio-
wania w celu wywolania zmian jego opornosci. Upra-
szcza to w znacznym stopniu konstrukoje ukladow, w
ktérych pracuja te opomniki fotoelektryczne.

Cel ten wosiagnigto dzigki umieszczeniu oporowego
elementu fotoczulego w obudowie hermetycznej wypel-
nionej gazem §wiecacym pod wplywem doprowadzone-
go napigcia, ktoérego warto$¢ jest mniejsza od maksy-
malnego napigcia pracy oporowego elementu fotoczu-
lego. )

Przedmiot wynalazku zostal blizej objasniony na ry-
sunku przy czym fig. 1 przedstawia widok opornika
fotoelektrycznego z boku, a fig. 2 widok opornika foto-
elektrycznego z goéry. Opornik fotoelektryczny wedlug

wynalazku przedstawiony na fig. 1 i 2 sklada si¢ z opo- -

rowego elementu fotoczulego 2, ma ktérym umieszczone
sa elektrody zbiorcze 4 w ten sposéb, ze miedzy nimi
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utworzona jest szczelina 5. Elektrody posiadaja wypro-
wadzenia 3.

Caloé¢ umieszczona jest w hemmetycznej obudowie 1,
czgSciowo lub nie przepuszczajacej promieniowania.
Obudowa 1 wypelniona jest gazem o mnapigciu zaplonu,
ktérego warto$¢ jest mniejsza od warto$éi maksymalne-
go mnapigcia pracy oporowego elementu fotoczulego.
" Opomnik fotoelektryczny wedlug wynalazku ma wia-
$ciwoscl, oscylatora samowzbudnego, bowiem w pmzy-
padku wlaczenia go w obwod elektryczny powoduje cy-
kliczne zmiany matezenia pradu. Jezeli obwod jest tak
dobrany, ze na elektrodach 4 pojawi si¢ mapigcie réwne
napigciu zaplonu gazu, gaz ten mozjarza si¢ i o$wietla
oporowy element fotoczuly 2 powodujac zmniejszenie
jego opornoéci. Z tego powodu natezenie pradu w ob-
wodzie rosnie, a napiecie na elektrodach 4 maleje, po-
niewaz wraz ze wzrostem nat¢zenia pradu rosnie spadek
napiecia na innych opornosciach obwodu.

Gdy napigcie na elektrodach 4 spadnie ponizej mapie-
cia zaplonu gazu, jarzenie gazu ustaje, opomo$¢ oporo-
wego elementu fotoczulego 2 roénie, rosnie takze mapie-
cie na elektrodach 4 i gaz ponownie si¢ rozjarza.

Opisany cykl pracy rozpoczyna si¢ ponownie i trwa
tak dlugo, jak dlugo jest przylozone mapiecie do obwo-
du dajac w wyniku oscylacje pradu w obwodzie.

Proces powyzszy odbywa si¢ tylko wtedy, gdy oporo-
wy element fotoczuly 2 mie podlega oswietleniu zew-
netrznemu. W przypadku stopniowego wzrostu o§wie-
tlenia zewnetrznego zmniejsza si¢ oporno$¢ w szczelinie
5 powodujac spadek napigcia na elektrodach 4. Z chwi-
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la, gdy napigcie ma elektrodach 4 spadnie ponizej punk- ksztattnych, znamienny tym, Ze znany fotoczuly element
tu zaptonu gazu, oscylacje ustaja. oporowy (2), umieszczony jest w obudowie hermetycz-
Zastrzezenie patentowe nej (1) wypelnionej gazem o napigciu zaplonu mniej-

Opomik fotoelektryczny o obudowie hermetycznej “szym od maksymalnego napiecia pracy fotoczutego ele-

zwlaszcza do ukladéw generatorow impulséw  pito- mentu oporowego (2).
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